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2.

+5V

No circuito da fig. 1, a tensao de controlo V..o, pode variar entre 0 e 5 V; quando
¢ de 5V, inibe a passagem do sinal para a saida, mas quando ¢ nula, o diodo D,
ndo tem qualquer efeito. Considerando este ltimo caso (em que Vouroi = 0),
determine a tensdo total na saida, ie., vp=Vy+v, , supondo que
v; = 0,1 sen(2000-m'f), expresso em volts e que a corrente no diodo ¢

3,9kQ
V.

controlo
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d

ip =1 ¢’ emque V;=25mV e V), =0,7 V. (Recorde que r; = Q ).

)

ip=Ip Yo

Considere agora o circuito da fig. 2.

Suponha que B=100e V,; =100 V erecorde que g, =Ic/ Vr,B=gurzer,=Vy/Ic.

a) Calcule as tensdes e correntes continuas na Base, Emissor e Colector do transistor e desenhe o circuito equivalente
para sinais, sem substituir o transistor pelo seu modelo equivalente e considerando que a capacidade dos
condensadores ¢ extremamente elevada.

b) Suponha agora que Ic=2,5 mA. Desenhe o circuito para sinais substituindo o transistor pelo seu modelo ©
equivalente e determine o ganho de tensdo 4, e as resisténcias de entrada R; e de saida R, do modelo equivalente
da fig. 3.

Resolucao:
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